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1. Fanning nomi Auditoriya Mustaqil | Jami yuklama
mashg‘ulotlari ta’lim (soat)
(soat) (soat)
Yarimo‘tkazgich materiallar 60 60 120
| vaasboblar texnologiyasi
2. | I. Fanning mazmuni
Fanni o’qitishdan magsad yarimo’tkazgich materiallar va asboblar
texnologiyasi, tasniflari, tadqiqot obyektlari va usullari, noyob va maxsus fizik
jarayonlar, amaliy qo’Nash pripsiplari va metodikalari bo’yicha bilim, malaka va
ko’nikmalarni shakllantirishdan iborat.
Fanning vazifasi - yarimo’tkazgich materiallar - va asboblar texnologiyasi
strukturaviy va fazaviy o'zgarishlari, fizik maxsus va noyob xossalarini,
usullarini kompleks qo’llash, o'lchash va kuzatish natijalarini tahliliy qayta
ishlash va taqdimot qilish asoslarini o'rgatishdan iborat
11. Asosiy nazariy ¢ism (ma’ruza mashg‘ulotlari)
ILI. Fan tarkibiga quyidagi mavzular Ki radi:
1-mavzu. Kirish
Integral mikrosxemalar. IMS haqida umumiy ma’lumotlar.
2-mavzu. Elektron — kovak o*tish
Yarim o°tkazgichli diodlar. p-n otishning hosil bo*lishi. p-n o°tishning
volt — amper xarakteristikasi (VAX).
3-mavzu. Bipolyar tranzistorlar
Maydoniy tranzistorlar. BT ulanish sxemalari. MT statik xarakteristikalari.
4-mavzu. Keng polosali kuchaytirgichlar
Pardali va gibrid IMSlar. IMS haqgida umumiy ma’lumotlar.
5-mavzu. Yarim o‘tkazgichli IMSlar
IMSlarni yarimo*tkazgichlarda anomal va mexanizmlari.

6-mavzu. Kuchaytirgichlarning asosiy parametrlari va
xarakteristikalari

Kuchaytirgichlarning effekt.

7-mavzu. Balans sxemalar asosidagi kuchaytirgich

Magnit diod. Magnit bipolyar tranzistor. Rashba spin-orbit effekti. Datta-
Das transistor

8-mavzu. Barqaror tok generatori
Ofzgarmas kuchlanish sathini. Tok kuchi va kuchlanishni bevosita o‘lchash
uchun ampermetr va voltmetrlardan foydalanish.

9-mavzu. Differensial kuchaytirgichlar

Trico i ) A .
‘ .Tltebral operatsion kuchaytirgichlar sxemotexnikasi. Ularning ishlash
prinsipi va strukturasi.

10-mavzu. Operatsion kuchaytirgichlar
Ularning ishlash prinsipi va strukturasi

I1-mavzu. Ragamli texnika asoslari

Integral mikrochizma asosida ma’lumotni gayta
ishlovehi ragamli qurilmalar.

12-mavzu. Mantigiy IMS parametrlari

_ Integral - mikrochizma asosida  ma’lumotni  gayta ishlovchi ragamli
qurilmalar. Tristorlar tavsifi, parametriari.

13-mavs: H ar tranzictorlar .
avzu. Bipolyar tranzistorlarda yasalgan kalit sxemalar

. Bipolyar tranzistorlarning statik xarakteristikalari va parametrlarini tadqiq
etish.

14-mavzu. Maydoniy tranzistorlarda yasalgan kalit sxemalar

. Maydon.ly tranzistorni tadqiq etish Ishning magsadi. Maydoniy tranzistor
statik xarakteristikalari va differensial parametrlarini o‘rganish, tranzistor ishiga
temperaturaning ta’sirini tadqiq etish. i

5. b= . :
15-mavzu. Mantiqiy integral mikrosxemalarning negiz elementlari




Mantiqly elementlar. Raqamli elektron qurilmalarning fundamental
xossalari. Mantigiy elementlar Mikroelektron apparatlar rivoji KIS va O‘KIS‘\
lami keng qo‘llashga asoslari.
I11. Amaliy mashg‘ulotlar bo‘yicha ko‘rsatma va tavsiyalar
Amally mashg‘ulotlari mavzu bo‘yicha materiallarni o‘rganish va

ma’ruzalar qilish orqali amalga oshiriladi. Seminar mashg’ulotlarining magqsadi

quyidagi talablarga javob berishi lozim: adabiyotlarni qidirib topish va taxlil

gilish, amaliy mavzu bo‘yicha talab darajasida referat yozish,ma’ruza jarayonida

qaratilayotgan savollar bo’yicha kengrok va chuqurrok -muloxaza qilish, o’zaro

savol-javob va mulogatlarda yugori ko'rsatkichlarga ega bo’lish.
1. Yarimo*tkazgichli diod xarakteristika va parametrlarini tadqiq etish.
2. Bipolyar tranzistor statik xarakteristikalari va parametrlarini tadqiq etish.
3. Maydoniy tranzistorni tadgiq etish.
4. Operatsion kuchaytirgich parametrlarini tadqiq etish.
5. Maydoniy tranzistorda bajarilgan kalit sxemal arni tadqiq etish.
6. Tranzistor — tranzistorli mantiq integral sxemalarini tadqiq etish.
7. Integral optronlarni tadqiq etish.
| 8. Mantiqiy integral mikrosxemalarning negiz elementlarini tadqiq etish.

| 9. Qotishma va metallarda faza tuzilishi.
‘ 10. Kristall panjaralar, elementar kristall panjaralar.
‘( 11. Yarimo‘tkazgichlarda kirishma atomlar va nugsonlar.
| 12. Yarimo‘tkazgichlarda elektronlar statistikasi.
13. Yarimo‘tkazgichlarda kinetik hodisalar.
14. Fotoelektrik va optik hodisalar.
15. Diffuziya hodisalari.
IV. Mustagil ta’lim va mustaqil ishlar
Yarimo‘tkazgich materiallar va asboblar texnologiyasi fanini o‘rganuvchi

talabalar auditoriyada olgan nazariy bilimlarini mustaxkamlash va amaliy
masalalarini yechish ko*nikmasini xosil qilish uchun mustaqil ta’lim tizimiga
asoslanib, kafedra O*qituvchilari raxbarligida, mustaqil ish bajaradilar. Bunda
ular qo’shimcha adabiyotlarni o’rganib xamda Internet saytlaridan foydalanib
! referatlar va ilmiy dokladlar tayyorlaydilar, amaliy mashg’ulot mavzusiga doyr
\ uy vazifalarini bajaradilar, ko’rgazmali qurollar va slaydlar tayyorlaydilar.

1. Yarimo*tkazgichli diod xarakteristika va parametrlarini ishlash tamoyillari.

2. Bipolyar tranzistor statik xarakteristikalari va parametrlarini ishlash

l tamoyillari.
|3 Maydoniy tranzistorni ishlash tamoyillari.

-

4. Operatsion kuchaytirgich parametrlariﬁrimiréhIa§h tamoyillari.
5. Maydoniy tranzistorda bajarilgan kalit sxemalarni ishlash tamoyillari.
6. Tranzistor — tranzistorli mantiq integral sxemalarini ishlash tamoyillari.
7. Integral optronlarni tadqiq etish ishlash tamoyillari.
8. Mantiqiy integral mikrosxemalarning negiz elementlarini ishlash tamoyillari.
9. Integral mikrosxemalar asboblar turlari va ularni ishlash pritsiplari.
Mustaqil o‘zlashtiriladigan mavzular bo‘yicha talabalar tomonidan referatlar
tayyorlash va uni ilmiy doklad ko‘rinishida tagdimot qilish tavsiya etiladi.
T VL Ta'lim natijalari/Kasbiy 1(6F1?)€t“e"h§iyzllzll'i
«“Mikroelektronika va integral sxemalar” fanini o’zlashtirish natijasida talaba

o Integral mikrosxemalar va turlari, tavsiflari va tasniflari, obyektlar va
jarayonlarni o’rganishda tegishli tadgiqot usullarini go’llash xaqida
tasavvur va bilimga ega bo’lishi;.

e Integral mikrosxemalarni o’rganishda tadqiqot usullaridan samarali
foydalanish, natijalami  gayta ishlash va muxokama qilish
ko’nikmalariga ega bo’lishi.

Integral mikrosxemalar ilmiy tadgiqot ishlariga magsadli qo’llash, ilmiy vazifalarni

yechimini topish va ilmiy asosli xulosalar chiqarish malakalariga ega bo lishi kerak.

“VIL Ta’lim texnologiyalari va metodlari:

» ma’ruzalar;

- interfaol keys-stadilar;

« seminarlar (mantiqiy fiklash, tezkor savol-javoblar);
- guruhlarda ishlash;

- taqdimotlarni gilish

=) VIIL Kreditlarni olish uchun talablar:

Fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni to'la o°zlashtirish, tahlil
natijalarini to'g‘ri aks ettira olish, o‘rganilayotgan jarayonlar haqgida mustaqil
mushohada yuritish va joriy, oraliq nazorat shakllarida berilgan vazifa va

ey

topshiriglarni bajarish, yakuniy nazorat bo*yicha yozma ishni topshirish.
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